
Nanometrowe technologie CMOS, 2021
Adam Olech 146913

Karta Ćwiczeń 3. Sumatir
Imię i nazwisko: Adam Olech
Grupa: 1b
Semestr: VII
Dzień tygodnia i godzina: studia niestacjonarne, zajęcia nieregularne
Data wykonania ćwiczenia: 22.12.2021 r.

Wyniki symulacji:

Parametr Wartość Jednostka

Z wejścia A do
wyjścia CARRY

Opóźnienie high-to-low t_df 153,83 Ns

Opóźnienie low-to-high t_dr 336,11 Ps

Opóźnienie t_d 77,08 Ns

Czas opadania t_f 5,43 Ns

Czas narastania t_r 2,57 Ns

Z wejścia C do
wyjścia CARRY Opóźnienie t_d 52,0845 Ns

Z wejścia A do
wyjścia SUM Opóźnienie Delay time t_d 52,6305 Ns

Czas Cout S3 S2 S1 S0

201,6 1 0 0 0 0

201,67 1 0 0 0 1

201,72 1 0 0 1 1

201,79 1 0 1 1 1

201,82 0 0 1 1 1

201,86 0 1 1 1 1
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